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Op de linkerfiguur zijn de piekposities van links naar rechts gelabeld als : E,;;,, E;y;, Ey3,

El':lh r Ellh r EZILF r EZZh ’ E22i -
E,,;, duidt hierbij de transitie tussen de energetisch laagste subbanden in heavy holes en

conductieband aan.

Verklaar de aanwezigheid en de veldafhankelijkheid van de positie voor alle transities in
de rechterfiguur (transitie-energie a.f.v. elektrisch veld F).

Aanwezigheid

De pieken worden veroorzaakt door de aanwezigheid van excitonen in de kwantumputten. Zonder
elektrisch veld geldt er een pariteitsselectieregel. De subbanden waarin de elektronen en gaten, waaruit
de excitonen opgebouwd zijn, zich bevinden, moeten dezelfde pariteit hebben.
Bij een van nul verschillend elektrisch veld geldt deze selectieregel niet meer, omdat de symmetrie in de

energie gebroken is. E|

Veldafhankelijkheid
De veldafhankelijkheid is kwadratisch en kan verklaard worden aan de hand van het quantum confined

Stark effect, wat inderdaad een kwadratisch effect is.

Irechthoekige put (symmetrisch t.o.v. = = 0) plus een y = z afhankelijkheid van het aangelegde veld is niet meer

symmetrisch t.o.v. =0



